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Ukltad przesuwania poziomu napiecia statego

Przedmiotem wynalazku jest uktad przesuwania poziomu napigcia stalego, przeznaczony zwtaszcza do
impulsowych uktadéw przetaczajacych.

W uktadach przetaczajacych zachodzi czesto potrzeba przesuwania poziomu napigcia statego pomigdzy
elementem sterujacym, a sterowanym. Znane uktady wykorzystuja w tym celu diody Zenera, skompensowane
dzielniki oporowo-pojemnosciowe lub rezystory zasilane ze Zrédta o stalej wydajnosci pradowej. Dzielniki
oporowo-pojemnosciowe wykazuja wade w postaci strat amplitudy sygnatu sterujacego. Uktady z zastosowaniem
Zrédla statopradowego i rezystora wykazujg zaleznosé od zmian parametréw wejsciowych uktadu sterowango.
Natomiast uklady z wykorzystaniem diod Zenera wymagaja stosowania trzech rodzajéw elementéw: diody
Zenera, diody i tranzystora.

Celem wynalazku jest stworzenie uktadu pzesuwania poziomu napigcia stalego pozbawionego
wymienionych wad i posiadajacego zwigkszona odporno$é na zaktécenia impulsowe.

" Istote wynalazku stanowi polaczenie ze sobg emiterami dwdéch tranzystoréw tego samego typu (npn lub
pnp), z tym Ze baza jednego z nich jest wejsciem uktadu, a kolektor tego tranzystora potaczony jest z napig¢ciem
zasilajacym uktad, natomiast baza i kolektor drugiego tranzystora s potaczone ze soba poprzez rezystory
polaryzujace, przy czym kolektor tego tranzystora stanowi wyjécie uktadu.

Uktad przesuwania poziomu napigcia statego wedtug wynalazku jest przyktadowo przedstawiony na
zatagczonym rysunku.

Uktad wedlug wynalazku jest utworzony z dwéch tranzystoréw T1 i T2, kére s3 potaczone ze sobg
emiterami z tym, Ze baza pierwszego tranzystora T1 jest jednoczeénie wejéciem uktadu a jego kolektor jest
potaczony z napigciem +U, ntomiast baza i kolektor drugiego tranzystora T2 s3 ze soba polaczone poprzez
rezystory polaryzujace R1 i R2, ktérych wspdlny punkt jest potaczony z napigciem —U, przy czym kolektor
drugiego tranzystora T2 stanowi wyjscie uktadu Wy.

Uktad przesuwania poziomu napigcia statego wedlug wynalazku jest migdzy innymi przenaczony do
wspitpracy ze Zrédtami pradowymi jako klucz analogowy, dzigki czemu uzyskuje si¢ mozliwo$¢ kluczowania
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pradu pochodzacego ze Zrédta pradowego. Uktad wedtug wynalazku pracujacy jako klucz analogowy wykazuje
whlasciwoséci zblizone do wlasciwosci klucza idealnego, to znaczy w poréwnaniju ze znanymi uk tadami posiada
zwigkszong odporno$¢ na zaklécenia impulsowe.

Inng zaleta uktadu jest wystepowanie tylko dwéch rodzajéw elementéw — tranzystoréw jednego typu i
rezystoréw. Przesunigcie poziomu napig¢é pomledzy wejsciem i wyjSciem ukladu jest stale i niezalezne od
napigcia zasilajacego uktad.

Zastrzezenie patentowe

Uktad przesuwania poziomu napigcia statego, przeznaczony zwtaszcza do impulsowych uktadéw
przelaczajacych, sktadajacy si¢ z czynnych i biernych elementéw przesuwajacych napigcia oraz z rezystoréw
polaryzujacych, znamienny tym, Ze tworza go dwa tranzystory tego samego typu (npn lub pnp) (T1 i T2)
potaczone ze sobg emiterami z tym, Ze baza pierwszego tranzystora (T1) stanowi wejscie uktadu, a jego kolektor
jest polaczony z napigciem (U), natomiast baza i kolektor drugiego tranzystora (T2) s3 ze sobg polaczone
poprzez rezystory polaryzujace (R1 i R2), przy czym kolektor drugiego tranzystora (T2) stanowi wyjscie uktadu

(WY).
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